-

342303

MHEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de una

PATENTE DE INVENCLCHN,

Solicitantes RANK ZEROX LINITED. '

Residenciat:  Rank Xerox House, 338 Buston Road,
LOWDON, W.¥.1, Inglaterra.
Enunciado:, "UF PROCEDINIENTO PARA PRCDUCIR UL
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Prioridad: de la solicitud de patente esitadouni
" dense N%., 561,239 dl 28 de Junio de
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Egte invento se refiere en general a xorografia y en

particular a placas.xerogréficas, un proceso xerogrélico on ¢l
cual se utiligan tales placas y a un procedimiento para producir
Sutas. Nas especificamente, el invento ge refiore a una nueve
placa xerogrifica que comprende una capa de base relativamcute
conductora que posee sobre al menos una de sus superficies un xe
vestimiento sensibilizado a los coloranies formedo por una mezcla
sensiblemente homogénea de selenio vitreo y un sensibilizador por
colorantes orginicos.

En el proceso xerogrifico descrito en la patenic U.S5.4i.
2,297.691 a favor de C.F. Carlson, se carga electrostaticemente en
la oscuridad una placa de base de resisiencia elécirica rolative—
mente baja tal como metal, papel, etc., con una superficie aislan-
te Lotoconductora revestida sobre la misma. A continuacién se expo-
ne la oape cargada a una imagen luminosa. Las cargas se deslizen
rédpidamente por la placa de base en proporcién a la intensidad de
luz a la cual se expons cualquie? superficie determinada; retenisén-
dose sendiblenente la carga en superficies no expuestas, Despuds. de
dicha exposicidn, se pone en contacto el rovestimicnito con perticu~ -
las seflalizadoras electroscépicas en un recinto dscuro. Bstas parti
culag se adhieren a las superficies on las cuales pormanecen las
cargag electrostéticas formando una.imagon compuesta en polvo gue
corresponde a la imagen electrosidtica. La imagen en polvo puede
transferirse después a una hoaa de material {ransfexrible wroducien~

do una impresién positiva o negativa, seglin sea el caso, de excelon

tes defalle y calidad. En lugar de ello, cuaando la placa de base es

relativamente poco costosa como en el caso de papel, puede resulitar
conveniente f£ijar la imagen compuesta en polvo directamente z la
placa propiamente dicha.

Segin' se expone en la patente de C.F. Carlson, los reveg

.
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tinientos aislantes: fotoconductorss comprenden antraceno, azufre,
o varias mezclés de estos materiales tales como azufre con scle-
nio, ete., para de tal modo formar revesitimientos amorfos sobre
ol material de base. Estos materiales poseen una sénsibilidad Lli~
mitada en su mayor parte a las menores longliiudes de onda y dispo
nen ademis de una nueva iimitacién al sexr solo ligeramenis sensi-
bles 2 la luz, Por comsiguiente, se ha planteado una urgeate noce
sidad de disponer de materiales alslantes fotoconductores perfec-
cionados.

El descubrimiento de las propiedades aislantes. foio-
conductoras del selenio vitreo alitamente puriiicado hd dado como
resultado que este material se convierta on el de uso normal en la
xerografia comerciel, La velocidad fotogrifica de este materizl eg
muchas veces mayor que la de los materiales aislantes fotocoznducto-
res de la industria actual. Tal placa se caracteriza por el hocho de
poder recibir una carge electrostitica satisfactoria.y disipar a vo-
luntad dicha carga'cuando es expuesia a una forma luminosa. No obs—
tante, el selenio vitreo pomee el serio defecto de que su respuesia
egpectral ge halla en gran medids limitada a la perte azul o casi
wlira-violeta del especiro. .

Actualmente, segin el presente invento, se ha descubicr-
$0 qQue puede prepararse una placa xerogrdfics perfoeccionads coia una
mayor sensibilidad espectral a base de incorporar homogéneamente al
revestimiento alaslante fotoconductor una pequeiia cantidad de un sen-~
sibilizador por colorantes. orgénicos. Las.placas asl modificadas se
caracterizan por unog limites m&s amplios de gensibilidad espectral,
particularmente hacia el extremo rojo del espectro. '

- In general, los limites de concentracién o proporcidén de
los sensibilizadores por colowantes orgénicos en la capa fotoconduc—

tora de solenio comprenden cantidades hasta e incluido un 5% en peso
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aproximadamente de la mezcla selenio vitreo-sensibilizador por colo~
rante organico ¥, con prefexencia, permanece on los limites cproima
dos de 0,001 a 1% en peso. 4 poxcentajes sensiblemente suporiorecs a
un 5% muchos sensibilizadores tienden a segregarse a la superficic
aislante fotoconductora alterando de tal modo sensiblemenie las ca-—
racteristicas figicas deseables de dicha capa.

Las nuevags y perfeccionadas placas xerosrdlficas. del pre-
sento invenio se preparan con preferencia mediantc una $6cnica de co-~
evaporacién. Utilizando este sistema, segln sc expone a continuacién,
se digpersa homogénsa y uniformemente el sensibilizador por coloran—
tes oxgénicos por todé la capa fotoconductora depositada., Ademés del
aumento de la regpuesta espectral, dado gue se dcposita'una copa hogg
génea, su sensibilidad es uniforme por ioda su suberfioie aplicabls
asl como a través del fondo de la capa fotoconductora. Esto dliinmo TS
sultado es'importante por cuanto se absorbe una importaontiec proporcidn
de la luz incidente y solo 3ﬁede obtengrse una sensibilicded uniforae
gl es a su vez uwniforme la composicibén de la capa fotosenzible. Esto
constituye wna clara ventaja sobre una sensibilizacidn de superficie
donde la gensibilided de 6sta es muy diferenie de la sengibilided de
las partes interiores, Ademds, la erosidén de la parte superior no dqg
truye ia‘Bfectividad dé la capa homogénea .como seria ol caso cuando
so ubiliza wna capa sensibilizada en la superficie, Estas vontajas
son un resultado directo de la utilizacién de las técnicas de coevapo
racién aqui expusestas,

El selenic y el sensibilizador a base de coloranic se co-
locan en fuentes separadas eniun receptbiculo de alto vecio y se cal-
dean hasta volatilizar sus contenidos en una proporcgén de depbsito
doseada. Cuando se alcanza un equilibrio de résimon pér.anentc, 80
retira un obturador que separa las fuentes deo la cape de base conduc—

tora y se permitec que continte la evaporacién hasta que se deposiva
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el espesor doseado de capa aislante fotoconductora sobre el subsirato
conductor., Despubs ge inserta de nuevo el obiurador cntre los reci-
pientes y la capa do base conduciora a fin &o impedir otro depésito,
ge cierran lag unidades de caldeo y se enfria todo el aparato a tem—
peratura ambiente, »

La fig. 1 es un ejemplo ilustrativo del tipo de aparato
gue puede uwtilizarse en la preparacién de las placas xerogridficas
perfeccionadas del presente invento. Se adapta una placa conduciora
limpié 1 a una platina con temperatura regulada 2 & una distoncia
fija.por encima del recipiente de selenio 3. La iemperaiura de la
placa puede regularse de cualguier forma apropiada, por sjemplo me-
diante el paso de agua & través de un conducto adecuado 8 dispuoesio

en la platina, etc. Se mantiens la temperaturs de la placa a ua aie

vol por medio del cual se deposiia el solenio vitreo durante ol pro—

ceso de depésito. Asi pues, pusden usarse tgmperaﬁuras del oxdon de
1002C, siempre que el tiempo do depésito sea relativemente corto;
mientras gue lag ftemperaturas inferiores son mis cominmenie utiliza-
das en poriodos de depbsito més largos. Con prefercncia, se mantiene
la temperatura de la placa aprdximadamente entre 20-752C, Por encima
de los 75%C, para periodos de depdésito relativamente largos, se obtie
ne ung mayor proporcién de selenio cristalinc mds bien que vitreo; y
por debajo de 2090 aproximadamente, se ha comprobado gue las places
xerogrdficas asl producidas no poseen las normales y doseables propie
dades aislantes fotoconductoras. '

. Se coloca un recipiente de temperaiura regulada 3 que con

tiene selenio purificado en el fondo del recepitdculo de depbsito. Se

colocan una pluralided de recipientes controlados en cuanto a tempera
tura 4 cade uno de los cuales contiene cierta cantidad de un sensibi-
lizador a bage de colorante orgénico en medio del recipiente de gele-

nio 3 y la capa de base conductora 1, Las bocas de los recipientes
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gque contienen el coloranie orgénico 4 estdn aproximadamenic a 5-~15
pulgadas. de la capa de bhase conductora 1, Los recipientes 4 esién
sustentados por cualduier digpositivo movible apropiado 5.

Se aspira un vaclo en el recepticulo por ﬁeﬁio de una
bomba de alto'vac;o (no representada) acoplada al recepticulo do
depésito por medio del conducio 6 y con el obturador movible 7 en
posicién cerrada se caldean los recipientes respeclives a lag tome-
peraturas apropladas hasta que se alcanga una condicién de cquili-
brio de régimen permanente. La presién en el recepticulo puede va-
riar de 1 a ZI.O_3 micra de mercurio. El selenio se mantienc 2 una
temperatura superior a su punto de fusién y a un punio en cl cual
su presién de vapor eg suficiente para proporcionzr un imporiente
depbsito sobre la capa de base conductora. En el otro extremo, no

debe manienerse ol selenio a una temperatura gque proporcione (l) R

gfado‘demasiado elevado de evaporacién de tal modo que el material

no se disperse homogéneamente por toda la capa depositada o (2) wna
cantidad insuficiente de colorante en la capa depositada. liag tenpe
raturas; entre 2302-30020, con preferencia alrededor de 2709C, son

suficientes para proporcionar el grado de depbsito deseado y june

‘tamente con condiciones de temperatura apropiadas para los reciplon

teg de cQlorante orgdnico, lograr la capa deseada de selenio sensi-

~bilizado. Los tenedores. de colorante organico se maniicnen a una tem

peratura mediante la cual se convierte el coloxante a un estado vapo

. roso en cantidades suficientes pard proporcionar una nomogénea &is-—

persién del material por toda la capa de selenio depositada. La ‘em-

,Vperatura no debe mantenerse a un nivel tan alto que exista la posibi”
lidad de descomposicién por parite del colorante., Temperaturas del

‘orden aproximado de 1909-~2209C, ‘con preferencia 2002C aproximadancate,

son suficientes. pare la mayoria de los colorantes omginicos. La elec-

0ién de wna temperatura particular a la cual mantenor cl material
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colorante orpgdnico depende de muchos faotores tales como el punto
de descomposicién, la presién de vapor, la presién ambiente, ete.,
Y es céncebible que para un colorante orgénico particular puoda
descender la temperatura apropiada fuera de log limites hasia aqui
especificados, Debe entenderée, sin embargo, que la temperatura
elegida ge defermina sobre la base de lag caracteristicas fisicas
citades antes. que operar simplemente dentro de los limides de tem—
peratura previamente indicados como suficientes. para la mayorfa de
los colorantes,

' Debe utilizarse guficiente selenio y colorante orgini-
oo a fin de mantener una condicién de equilibrio. 2 travds de todo
el depbésito. De esta forma, se deposita una capa sensibilizada uni-
formemente homogenea sobre la base conduciora, En otras palabras,
el exceso de selenio y colorante orgénico debe colocarse en los re-
cipientes. de tal modo que en ningfin momento durante el proceso de
depbsito estén presentes. log componentes vaporosos sin wna corres—
pondiente fase sélida o liquida. En condiciones de equilibrdio, el
selenio puede encontrarse en fase liguida o B6lida, segin las con—
diciones de ambiente, mientras que el colorante orginico se hallard
normalnente en fage gblida. Si se ujiliza; cantidades insuficientes,
ge destruiria la condicién de equilibrio ¥y la capa depositada no se-
ria uniformemente homogénea,

El grado de depésifo tnicamente estd limitado por los
grados de evaporacién de los materiales respeotivos'en condiciones
ambiente., En esencia, no obgtante, el grado de depésito cstd limita—
do por el grado de evaporacién del material mis sensible, o gea el
colorante orgdnico. Bn general, los colorantes. pogeen una presién de
vapor relativamente baja incluse a tempera%uras alevadas, Se limitan
los asumentos a temperaturas aun mayores por temor a la dcsoomposicién.

Por supuesto, tal descomposicién impediria obtener los resultadog
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deseables expuestos anteriormente. Por consiguionte, se limida el

grado de evaporaci6n del selenio a fin de captar en formz homoglnea
una suficiente cantidad de material colorante en toda la capa ais~
lante fotoconductora a medida que es depositado gobre la capa de
bage conductora, Si bien es fécil obtener géados de 5 a 20 micras:
'por_hora, se ha observado que en condiciones apropiadas y con un.
aparato adecuado puede obienerse cuslquier grado deseado de depd—
sito. Los resultados ventajosos dados a conocer en esta solicitud
no dependen onteramente del grado 6ptimo de dopbsito; con tal de
que se aumente la respuesta egpectral de la placa xefogrdfica, debe
entendorse que iales placas, y los procesos de coevaporacién usados
para obtenerlas, se hallan den’ro del alcance de este invenio inde-
pendientemente del grado de depbsito del material aislante fotocon-
ductor. 7

La concentracién del material sengibilizante en la capa'
alglante fotoconductora de selenlo resultanie depende, entre otres,

de las variables siguientes: (1) la’ temperatura de la capa do base

_ conductora, (2) la temperatura del recipiente de selenio, (3) la tem

‘peratura de los recipientes de material sensibilizante, (4) las abex
turag relativas de log recipientes respeciivos, y (5) la distanciz a
que se cologuen los recipientes de la placa de base. Asi, pars una
distancia dete?minada entre el rocipiente de selenio y la cana de
base conductora, siendo constanies todas las condiciones ambiente,
puede aunentarse la proporcién de gengibilizador en la capa deposi-~
?ada (1) elevando la temperatura de los recipientes del sensibiliza-

. dox a fin de aumentar el grado de evaporacién del material orgdnico,

~ (2) moviendo los recipientes del colorante més cerca de la capa de

base conductora, o (3) aumentando el nfmerc de recipientes.de colo-
rante, etvo.

Habiéndose expuesto los fines generales y naturaleza del
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invento, seo facilita el siguiente ejemplo como ilusiracién caracie-
ristica de un método mediante el cual pueden preparcrse las placas.
xerogréficas deseadas. Se adhiere una placa de aluminio limpia
aproximadamente de 3 pulgadas (7,5 cm) de ancho, 3 pulgadas de
largo ¥ 1/8 de pulgada (0,31 em) de grueso a wna platina de tempe-
ratura regulads aproximadamente & 20 pulgadas (50 cm) por encima
del recipienﬁe de selenio. Esta distancia permanece inalterable du-
rante el proceso de depbsito. La temperaﬁura de esta placa de alumi
nio se mantiene a 5090 aproximadamente, _

Se colocé un recipiepte do aluminio do temperatura re-
gulada con una boca circular de 2.1/2 pulgadas. (6,25 cm) de difme-
tro que contiene aproximademente 20 gramos de selenio purificado en
ol fondo del receptéculo de-depbsito. Se colocan dos recipientes de
temporatura regulada, de aluminio, conteniendo cada uno aproximada-
mente 2 gramog de 4oido libre Roge Ben gal en una posicidén interme-
dia entre el recipiente de selenio y la placa de aluminio, hallando
se las bocas de los recipientesvaprozimadamente a 10 pulgadas (25 cm)
de la piaca de aluminio.

» Se evacta el aire del receptaculo hermético hasta alecan
zar una presidn’ aproximada de 10 -2 micra. Gon el obturador en posi-~
olén cerrada; se caldea el recipiente de selenio a 2702C y los reci-
pientes de Rose Bengal a 20020, Después de que ha transeurridoe un
tiempo suficiente para que los materiscles alcancen un estado de
aquilibrio, se retirve el obiurador y se permite realizar el depbsito.
Este continta durante 2 horas aproximadamente, La capa homogénea de
selenio sensibilizado Rose Bengal asi obtenida tlene aproximademen-
{e un espegor de 20 micras.

En la practica de este invento pueden utilizarse cualos—
quiers gensibilizadores a base de colorantes apropiados. Los sensibi

lizsdores oaracterigticos compiendon Rhodamine B, Crystal Vielet y
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los que tlenen la f6rmula .
. HO 0] -0
Xm ( Xm
COCH

Xn

en la cual X es un halégeno o un dtomo de hidrégeno, m ecs un nime-

ro entero igual & 0, 1, 20 3: 7 es un aimero entero igual a O
s Uy Ly 5 Y g ’

'1’ 2,304.

Rhodamine B (C.I. 45170) posee la siguiénte estructura:

2 @OD =1 (055 )02
7,
¢
! >
_ @_coon '

Crystal Violet (C.I. 42555) posée la siguiente esiruciu~
ra: (Fieser & Fieser, 'Quimica. Orginica, 3% BEdicién, pigina 893, 1956,

- Ficha Library of Congress: No. 56-6691):

1\1(0113)2

c,: '....@:N“' (CHy)p01"
|- '

11((:}13)2
Los siguientes materiales de colorantes orgdnicos sc con
gideran ejemplos de compuestos que ermarcan en los linites de la ci-

tada férmula genoral:
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[::::T~COOH

Fluoresceina (C.I. 45350);Fieser & Fieser, supra p.897
. i I
HO 0 =0
I o% I :
. . - l
Cl COOH
Ccl ¢l

€1

Rose Bengal — 4cido libre (C.I. 45440)

HO [::::[jo:]::::]==o
Br o© Br )
l ,
c1 GOOH
01 6
1

Phloxine B - 4cido libre (C.I, 45410)
. Br By
RYOSn
- By 67 //’Br
N
[:::] COOR

Tetrabromo~fluoresceina (C.I.453804) (Bosin Yellow.)
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diocloro~-fluoresceina

Los sensibilizadores a base de coloranies pueden utili-—

- zarse solos o en combinacién para realgar la respuesta egpeciral de

la capa fotoconductora a la radiacién electromegnética en la parie
visible del espectro. Bor ojemplo, puede incorporarse un coloranie
que mealoe la respuesta en la parte de longitud de oanda 4000-6000 3
del espectro Juntamente con un colorante que realce la regpuesta en
la parte de longitud de onda 6000-8000 f, .

© La gensibilidad de las placas xerogrificas preparadas
de acuerdo con ol procedimiento de coevaporacién ze mide medianto
una técnica de foto-descarga. Se coloca el substrato revestido ais~
lante fotoconductor sobre un soporte movible, cargado oleciroshéti-
camente de modo uniforme por una c&rona de aire y expuesté a conti~
nuacién a luz mdnocromé.’oica. En fodas las medidas la lus es angulan-
mente inci&erlrbe sobre la superficie fotoéonductora opucsta a la del
substrato sustentador que se mantiene a un potenciai cero., La caida
de tensi6n del material aislanté fotoconductor cuando se produce la
excitaoién de los fotones, es controlada por una sonda electrostdtica.
ﬁada la naturaleza aislante de la pelicula fotoconduciora ¥ las co-
racteristicas de no inyeccién de la sonda, ol ritmo do caida do obs-
curidad es lento; en cualquier caso, la calda de tensién se mide en

segundos, después de colocar la carga electrostdtica uniformemente
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sobre la superficie aigslante fotoconductora. La seflal recibida
por la sonda és enviada a un oelectrémetro y el poiencial del
electrémetro es llevado a un diferenciador, Se registra la sciial
del diferenciador, siende su amplitud proporcional al'grado de
calda de tonsién. La eficiencia quantum, una medida de la gensi-
bilidad de la placa xerogréfica, se deriva del mimero de electro
nes generados por fotén absorbido. El nimero de electrones gene-—
rado por gegundo puede calcularge a paritir del grado de calda de
tensi6n inicial (dv/at o). El flujo foténico se calibra contra una
fotocsdlula corriente siendo la abgorcidén foténica real el flujo
Toténico incidente menos el flujo fotbnico reflejad; (de ordina-
rio aproximadamente 25% de todas las longitudes de onda). Los ¢4l
culos reelizados se bagan en la suposlcién de que la placa de se-
lenio, utilizada como modelo, posee una eficiencia quanium de wo
bajo iluminacién de luz de una longitud de onda de 4,000 L (Raul
J. Regensberger, J, of Applied Physics, 35, p. 1863, 1964).

La fig. 2 es un gré&fico que representa las curvas de
resﬁuesta espectral de una placa xerogréfica de solenio contrasta—
da con la place de selenio sensibilizggo Rose Bengal producida de

acuerdo con el ejemplo anterior., La curva Rose Bengal-selenio re-

presenta en realidad una familia de curvas para capas sensibiliza-

das que contienen aproximadamente de 0,001 a 0,1% de sensibilizador.
) Las figs. 3-8 representan gréficos similares que mues—
tran el contraste en la respuesta espectiral entre placas xerosrdfi-
cas de pelenio y placas sensibilizadas que contienen, respectiva~
mente, Phloxine B, tetrabromo-fluoresceina, dicloro-fluoresceina,
fluoresceina, Crystal Violet y Rhodamine B. La incorporacién de og—
tos sensibilizadores el material  aislante fotoconductor ge lleva a
cabo de acusrdo con log procedimientos puestos de manifiesto ante-

riormente.
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Las figs. 6, T y 8 mucstran quo, si bien la sensibilidad
del selenio no aumenta apreciablemente hasta longitudes de onda do

aproximadamente 6,000 &, la adicién de fluoresceina, Raodemine B.o

Crystal Violet aumenta materialmente la sensibilidad a longitudes

de onda.superiores a 6,000 X..La sengibilidad del seolenio no sensi-
bilizado en esta Gltima parte del espectro viaible es tan baja que
ge halla fuera del grafico. En otros términos, la adicién de los
coldrantes orgénicos donadores de electroines aumenta la sensibili-
dad de la placa de selepio en la parte roja del espectro en varies
érdenes de magnitud. '

El selenio utilizado en la preparacién de placas xero-
gréficas debe pstar exento de impurezas que afecten adversamenie g
capacidad de retener cargas electrostdticas, es decir, formando con-
ductos en la pelicula o dando lugar a la formacibén de selonio hexazo
nal conductor de tal modo que las cargas electrostédiicas cscapan rd-
pidamente ihcluéo en la oscuridad y no puede obienerse ol dopbsito

electrostédtico de polvo u otro material finamente dividide. Con pre-~

" ferencia, debe umarse selenio vitreo que se expende en forma de pil-

dora de un tamafio de 1/17 a 1/8 pulg. bajo el nombre comercial de

nARQH (amoniaco redusido en cuarzo a partir de éxido de solenio), ya

.que este grado de selenio eg csencialmente puro, conteniendo menog

de 20 partes aproximadamente por milldén de impurczas. Si sc purifica,

pueden agimismo emplearse otros grados de selenle, como por @jemplo

"DDQ" (doble destilado en cuarzo) y "COR' (grado comercial), segtn

se fabrican, en el procedimiento agqul expuesto. Los procedimientos.

. para purificar esios grados de selenio gon bien conocldos en la ine

dustria; por consiguiente, no irataremos de ello aqui,
También pueden usarse otros materiales tales como aleacio
nes de selenio con centidades minimas de arsénico, felurio, azufre,

etc. como material aislante fotoconductor en la préctica del presente
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invento. Si se usan aleaciones, cada ingrediente, incluldo el son-
gibilizador por colorantes orgénlcos, pusdo evaporarse & poriir de
rocipientes geparados o, por el conbrario, puede formarse la alca-
cién de selenio antes de proceder al de@ésito de sengibvilizacién y
deo este modo se evaporarid a partir de uma sola fuente., Si bien ce
ha degorito la naturaleza de la capa de selenio como vitrea, no ze
conoce la’estructura molecular exacta, utilizdndose el término como
desoriptivo de su aspecto fIsico. Se cree que 6l golenio so halla
presente gensiblemente en una forma amorfa conteniendo minimas pro-
porciones de una forms de selenio crisialina, aunque no se desea li-
nitar este invento a la presencia de tal moezcla do formas. Debe en-
tenderse por tanto.que'las diversas estructuras cristalinas o amor—
fag incluidas. en la forma de aspecto vitreo del selenio deben asi-
mismo incluirée en el témmino "vitreo" utilizedo en la presente me-

moria y en lasg relvindicaciones correspondientes., También debe en—

“tenderse que el término “"gelenio" comprende no solamente selenio pu-

ro gino también gelenio que pucde modificarse mediante wna cantidad
éontrolada de un aditivo, tal.como se expone antoriormente, compati-
ble con la retencién de Gtiles propiedades fotoconductoras.

Una capa do baso conductora se requiere poxr lo comin pa-
ra lag placas xerogréficas y el metal coﬁstituye el material nés ade
cuado, Sin embargo, no se precisa una elevada conduotividad y pucde
utilizarse casi cualquier material estructuralmente satisfactorio que
gea mds conductor que la capa de selenio sensibilizado mediante colo-
ranies orgénicps. Los materiales que poseen resistividades eléctricas
aproximadamente de 1010 ohm-cm son generalmente satisfactorios para
la placa deo base de este ihvento'aunque os mds deseable uwtilizar ma-

5

teriales de menos de 107 ohm~cm aproximadamento, Cualesquicra irre-

gularidades de superfiecie gruesa, como por ejemplo quemaduras, 0O mercas

de herramienta, se eliminan de la placa de base mediante rectificacidn.



10: -

15

.. 207

25

“30

.

‘24

o -16 -

342303

o pulimonto, aunque no es necesario pulir la placa hasta que pre-
sente una superficie como el cristal. La_superfioie de base conduc—
tora se limpia antes dezser revestida con el selenio sensibilizado
por oolorante & fin de eliminar la grasa, suciedad, y oiras impure-
zas que evenjualmente impedirian la adherencia de la pelicula del
revestimiento s la placa de base. Esto se consigue féoilmente la-
vando la placa.con cualquier limpiador alcalino apropiado ¢ con un
dizolvente de dipo hidrocarburo tal como benceno, seguido por enjua
sue y desecaéién. Los materiales-de base aprépiados son aluminio,
vidrio con un revestimiento conductor gobre el mismo como de Gxido
- de esjaﬁo (vidrio NESA} o a}uminio, acero inoxidable, niqﬁel, TORIO
-eine, y acero. ,
. Asimismo puede utilizarse pléstico conductor, pépel con
re#estimiento conductor u otro elemento en forma de limina o pelicu~

la como superficie de sustentacién conductora, segin se desee. Debe

" entenderse quo los elementos de base elegidos para esta placa pueden

&

__tener la forma de una placa plana o ser igualmenie en forma Ge ci-

lindro, lémina flexible u otro clemento qus posea una superficie ade
cuada para el proceso xerogrifico.

’ Bl elemento xerogréfico del presents invento pucde usar-
se como elemento sensible a la luz en cualquiera de log pPROCESOS Xo-
rog:afiéoé-reguléres. El elomento se carga eléciricamente a un poten
cial del orden aproximado de 100 & 860 voltios por cualquier método
bien conocido en la industria. A continuacién se expone el elemento
dargado'a ung imagen luminosa con 1o cual se produce una &isipacién
-gelectiva de la carge electrostética. La imageﬁ latente electrostdti
ca resultante puode'revelérse, o sea hacerse visible, por tratamiento
con un material electroscépico, y, discrecionalmenie, puede transfe-
rirse la imagen revelada a un elemenio de sustenizcibén para producir

une lmpresién xerogréfica. No es preciso considerar las modificaciones
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y variaciones de embte procedimiento, ya que son bien conocidas nara
log experios en el ramo.

La forma de cargar eléciricamento el eleﬁento xerogrilfi~
co no os en absoluto critica. La carga puede ser positiva o negativa
en polaridad. Se han obtenido copiag xerogrdfioés excolentes cuando
la placa xerogrifica es sensibilizada con un colorante orgdnico acep
tador de electrones, tal como Rose Bengai, Phloxine B, tetrabromno-
fluoresceina, y'dicloro—fluoresceina, ¥y positivamente cargeda., Por
otra parte gse han obtenido coplas xerogriéficas excelentes cuzando la
placa es gensibilizada con colorantes. orgdnicos donadores de elociro
nes, tales como fluorcsceina, Rhodamine B, y Crystal Violet, y nega—
tivamente cargada. Una luz de tungsteno es la Tuente de luz fijadora
de imagen en la produccién de cada copla xerogrifica,

Egtd reconocido que los sensibilizadores por colorantes
organicos que mediante esta molicitud se demuestra mejoran la res—
puesta espectral de las placas xerogréficas son bien conocidog en la

industria de sensibilizacién de capas aislantes fotoconductoras de

6xido de oine., No obstante, antes de emta solicitud no se conoce que

-

tales materiales hayan side usados. para sensibilizar capas fotoconduc
toras de selenio vitreo, Por otra parte, la sensibilizacién de placas
aglutinantes. de 6xido de cinc se congidera vnicamente una sensibiliza-
cién sobre la superficie de las partliculas de 6xido de cinc dando co-
mo resultado una dispersién del sensibilizador por toda la capa foto~
conductora, Esto estd en contraste con el presente invento en el cual
se dispersa el material sensibilizador uniforme ¥y homogsdnoemonto por
toda la oapa de selenio por medio de la téenica de coevaporacién.

Si bien se ha descrito el invento con referencia a formag
de realizacién correspondientes preferidas, egs evidente para los ox-
pertos en la materia que puéden realizarse diversos cambios en forma |

y'detalles;ain apartarge del wverdadero espiritu y fines. del invento.
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Ademds, y siempre que los resultados ventajosos de ¢sie

 invento.no se vean adversamente afectados, pueden realizarse oyeré—

ciones adicionales para congegulr log resuliados aqul expuestos, o,
en ciertes circunstancias, pueden suprimirse otras, segln sc alcan-
zard a los expertos. Bl aparato agui descrito puede modificarse de

numerosad formas para de nuevo congepguir el aumonio en la respuesta

espectral do las placas Xerogrificag de selenio vitreo. Todaz estas.

adiciones, supresiones, modificaciones, etc., se consideran dentro

de los fines del presente invento,
En resumen, la Patente de invencién que se golicita de-

ber4 recaer gsobre. las siguientes:. -

e
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RELVINDICACIONES

1, Un procedimiento para producir wna placa xerogrifi-
oa caracterizado porque comprende las fases de coevaporizar slenio
¥ sl menos un sensibilizador por oolorantes orgénicos y depositar
el selenio vaporizado y colorante orgénico sobre una oapa de base
eleotricanente conductora,

42. El procedimiento segin la reivindicacién 1, carac-
terizado porque dichos materiasles se depositan después de alcanzar
una condicién de equilibrio de régimen permanente.

. 3. El procedimiento segdn las reivindicaciones 1 o 2,
caracterizado porque se deposita una dispersién homogénea de sele~
nio vitreo y dicho sensibilizador por colorantes orgénicos sobre
dicha capa de base conductora,

4, El procedimiento segin la reivindiocacién 3, caracte~
rizado porque comprende ademds )a fase de terminar el depdsito en
tanto existe dicha condicién de equilibrio,

5. El procedimiento segtn ouglquiera.de las reivindi-
caolones 1 a 4, caracterizado porque el selenio y dicho sensibilie
zador‘por oolorantes orgédnicos se evaporan a una presién equiva~
lente a entre l'y 10™3 miora aproximadamente de mercurio.

| 6. El procedimiento segin cuslquiera de las reivindioca~
oiones 1 & 5, oaracterizado porque el selenio se evapora a partir -
de wna fuente mantenida a una temperatura entre 230 ~ 3002C,

T+ El procedimiento segfin oualquiq?a de las re&vindica-
ciones 1 & 6, caracterizado porque dicho sensibilizador por coloran=
tes orgénicos se evapora a partir de una fuente manienida a una tem
peratura inferior al punto de descomposicién de dicho eolorante or-
gfnico, siendo suficlente dioha temperatura para producir la conver-

sién de dicho colorante orgédnico en cantidades sensibilizantes de .

su estado inioial sl estado vaporoso,
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8. El procedimiento segn la reivindicacién 7, caracte—
rizado porque dicha fuente de colorante orgénico se mantiene a ums
temperatura entre 1900 y 2200C aproximadamente,

9. El procsdimiento segin qualqpiera de las relvindioa=-
ciones 1 a 8, caracterizado porque la capa de base conductora se =
mentiens & una temperatura entre 20-759C, aproximadamenie,

10, El.procedimiento gsegin oualquiera de las reivindioca-
olones anteriores caracterizado porque inoluye un elemento xerogré-~
fico que comprende una capa de base eleoiricamente conduotora, la
cual posee &l menos sobre una superfiole respeotiva una capa de mae
terial sislante fotoconduotor, comprendiendo dicho material selenio
vitreo coevaporado y al menos un sensibilizador por colorante orgé=
nioco, ' '

11, El proocedimiento seglin oualquiera de las reivindi-
ocaciones anieriores oaracterizado porque dicho material comprende
una dispersién homogénea de al menos un sensibilizador por coloran=
te orgﬁniqg por todo el selenio vitreo,

" 12, Bl procedimiento segfin cualquiera de laes reivindi-
oaoiones anteriores caracterizado porque el materigl alslanté foto=
oonduotor oontiene hasta wn 5% en peso aproximadamente de dicho senw
sibilizador por colorante orgénico,

13, El procedimiento segfén oualquiera de las reivindie
caoiones anteriores caracterizado porque el material aislante fo-
toconductor oontiene aproximadamente 0,001 = 1% en peso de Aioho -
gsensibillzador por colorante orgénico.

14, El procedimiento segin oualquiera de las reivindi- -

oaciones anteriores caracterizado porque dicho sensibilizador por

oolorante orgdnico posee la siguiente férmulsas

i Y e —————

ty [
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en la ousl X es un halégeno o un Atomo de hidrégeno, m es wn nd-

mero entero¢ igual & O, 1, 2, 0 35 ¥y n es un ndémero entero igual
a0,1, 2, 3, 0 4.

15, El procedimiento segfn cualquiera de las reivin-
dlcaciones anteriores caracterizado porque dicho sensibilizador
por colorante orgédnico es fluoresceina,

16, E1 prooedimieAto segfin oualquiera de las reivin-
dicacionés anteriores caracterizado porque dicho sensibilizador
por colorante orgédnico es tetrabromofluoresceina.:

17, E1 procedimiento segin oualéﬁiera de las reivin~
diocaciones anteriores ocaracterizado porgue dioho sensibilizador
por colorante orgédnico es diclorofluoresceina.

18, E1 procedimiento segin ocualguiera de las reivine
dioaoioneé anteriores caracterizado porqu; dioho gensibillzador
por oolorante orgénico es Rose Bengal,. .

" 19, El procedimiento segdn oualquiera de las reivin~
dicaciones anteriores caracterizado porque dicho sensibilirador
pbr colorante orgénico es Pﬁloxine B.

20, E1 procedimiento segin cuﬁlquiera de las reivine-

dicaciones anteriores caracterizado porque dicho sensibilisador

-

vor colorante orgfnico es Rhodamine B,

21, El procedimiento segtn cualquiera de las reivin-

dicaciones anteriores caracterizado porque dicho aensibilizador
por colorante orgénico es Crystal Violet,
22, E1 prooedimiento segin cualquiera de las reivine

dlioaciones anteriores caracterizado porque el material asislante -

L

an e e . 1
L .



10

15

30

- 22 -

| 13 Mahigee
342503
fotoconductor comprende una dispersién homogénea de una pluralie
dad de colorantes sensibilizantes por todo el gelenio vitreo, -
siendo al menos un sensibilizador por colorante um aceptador de
eleotrones y siendo al mencs un sena';bilizador por colorante un
donador de electrones, 7

23. Se reivindica por dltimo como objeto sobre el que
he de recser la Patente de Invencién que se solloitas "UN PROCE-
DIMIENTO PARA PRODUCIR ﬁNA PLACA XEROGRAFICA",

Todo .tal y oonforme se desoribe y reivindica en la -
pregente Memoria desoriptiva -qﬁe oconsta de ventidos pﬁginas meoa-
nografiadas y dibujos que se acompaiian,

Xadrid, 24 de Junio de 1,967

BERNARDO UNGRIA
PoP.
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